
The MTOF series are tunable optical filters that can be used in various applications to improve the reach of optical 
transmission systems or signal monitoring applications. Ultra mini MTOF is ideal for filtering out amplified spontaneous 
emission (ASE) noise in post-amplified transmitters or pre-amplified receivers. With uniquely compact and very low cost, ultra 
mini MTOF is also ideal for integration in small transceiver form-factors for 400 Gb/s and above applications.

FEATURES APPLICATIONS
 • C-band or L-band
 • 5 THz tuning range
 • 180 GHz or 305 GHz @ 3 dB Bandwidth for stander 
version, customized is available

 • 3.0 dB insertion loss
 • Low power consumption
 • Compact size

 • ASE suppression
 • Rx/Tx channel filter
 • Coherent signal isolation
 • Colorless Rx dynamic range extension

ULTRA MINI MTOF
Optical Communications

Wideband Tunable Optical Filter
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ULTRA MINI MTOF

Product Specification

Product Dimensions

Parameter Condition Min Typ Max Units

Frequency Tuning Range For C-band type 196.25 191.1 THz

For L-band type 191.1 186

3 dB Bandwidth1 For 180GHz version 180 GHz

For 305GHz version 305

Side-mode Suppression Ratio 20 dB

TF Out-Of-Band Rejection 25 30 dB

Insertion Loss 2.0 3.0 dB

PDL In ±12.5 GHz of center wavelength 0.2 0.4 dB

Return Loss 27 dB

Tuning Time Any to any channel 30 50 ms

Voltage Range 12 V

Absolute Maximum Ratings 12.5 V

Optical Power 27 dBm

Electrical power 20 μW

Fiber Type Corning ClearCurve ZBL fiber

Fiber Length1 1.0 M

Operating temperature -5 75 ºC

Storage temperature -40 85 ºC

Dimensions [ref.] L×W×H 8×5×3.5 mm

1 Customized as requirement.

PIN 1 Short Wavelength

PIN 2 GND

PIN 3 Long Wavelength

Dimensions in millimeters.

3.5 mm mini MTOF-SIP package
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NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1) DEBURR AND BREAK ALL SHARP EDGES.

2) FINISH:  250AA 125AA 63AA 32AA OR BETTER FOR ALL MACHINING FINISH.

                 CLEAR CHEMICAL CONVERSION COATING PER MIL-DTL-5541F, Type II, CLASS 3.

                 CLEAR AND DEGREASE OR ULTRASONIC CLEANING.

                 BLACK ANODIZINE TYPE II, CLASS 2, PER MIL-A-8625F.

                 CHEMICAL PASSIVATION, PER ASTM A 967.

3) PERMANENTLY MARK DWG. & REV. NO.  AT APPROX. SHOWN.

4) ALL DIMENSIONS AND THREAD FORMS INCLUDE PLATING, PAINT OR OTHER FINISHES
    AND 3D SOURCE FILE SHOULD BE CONSIDERED THE DATA MASTER.

5) INDIVIDUALLY WRAP OR BAG & MARK W/ PART & REV. NO.  FOR SHIPMENT.

6) OVAL SHAPED DIMENSIONS & NOTED FEATURES DENOTE CRITICAL ITEMS TO BE INSPECTED
    AS A MINIMUM INSPECTION REQUIREMENT.

7) REFER TO GENERAL PURCHASING SPECIFICATION DOCUMENT #D00385-GS.

8) RoHS COMPLIANCE WITH 2011/65/EU.

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.未注公差按GB/1804-m，
  未注倒角C=0.5；
3.去毛刺，锐边倒钝；
4.表面喷细沙
5.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.本色氧化
6.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.数量：件/套

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，所有尺寸为表面处理后尺寸；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

指标要求：
1.材料：Silicon
2.光学加工要求：
    A：FSR:1100GHz±10GHz@23℃±3℃ 正入射
    B：光洁度：40-20（MIL-PRF-1380B）
    C：面型： /10 @632.8nm
    D：平行度：<2''
3.光学镀膜指标要求：
   A：波长范围：1524.5nm~1572nm
   B：双面等效镀膜反射率：94.5%±0.5%（仅供参考）
   C：入射角：0~5deg
   D：FWHM:14GHz~22GHz
   E：通光孔径：>75%
4.光学性能指标要求：
  A：损耗：<1.5dB
  B：功率密度：>200mW/mm2

5.电学指标要求：
  A：a区电阻：20±4Ω
  B：a区镀层：Ti50 nm Pt 190nm（仅供参考）
  C：a区可靠性:200℃工作20年电阻变化量<15%
  D：b区表层镀层材料Au，厚度>0.2um(该区域用于粘接固定以及打金线)
  E：c区数字尺寸130umx80um（1个字的高x宽）
  F：c区数字距离“a”区边缘>30um,距离“b”区>10um边缘
6.整个器件工作温度范围-40℃~250℃
7.所有材料需要满足RoHs 6要求
8.每片产品均需要提供电子版本数据以及纸张数据：IL，FWHM，FSR
备注：所有原始数据以及电子版本数据需要保存在供应商端，需要
              时可以随时提供

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸，括弧内为参考尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

技术要求： 
1.材料N-SF11
2.S1、S2两面抛光，其余细磨
   2.1.光洁度：40/20
   2.2.面形：N≤2，△N≤0.4
   2.3. 崩边<0.3
   2.4. 有效孔径S1： 1.6，S2： 0.8
   2.5. S1面偏心≤50'
   2.6  表面不允许有各种印迹或抛光粉等脏物
3. 镀膜：
    3.1. S1、S2： AR  R<0.15%@1550 40 nm
    3.2. S3面为粘接面，S3面漏膜长度不能超过0.2nm
4.符合RoHS 6

技术要求：
1.材料N-BK7
2.加工要求
   2.1 S1、S2 面抛光   
   2.2 光洁度：40/20
   2.3 崩边：<0.1mm
   2.4 面形： /4 @632.8nm
3.镀膜
    3.1 入射偏振态：S光
    3.2 入射角35°±2°
    3.3 S1面反射率4%~6%@1525~1570nm, 透射率94%~96%@1525-1570nm
    3.4 S2面反射率<0.2%@1525~1570nm
4.符合RoHS 6

1.不允许有划痕及宽>0.05,或深>0.05的凹坑
2.表面光洁，去毛刺，所有锐边倒锐
3.表面进行本色氧化处理（按美国军标：AMS-C-5541，CLASS3）
4.在图示位置做零件图号和版本号标记
5.椭圆框内尺寸为重点尺寸，括号框内为参考尺寸，所有尺寸为表面处理后尺寸
6.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；

技术要求：
配送材料清单所列的国标件及米思米等标准件1.
材料清单数量一栏，括号内数字为需要配送的数量，非扩号内数字为本套夹具所需的同类零件数量2.
所有零件参照图示装配图或3D 图进行试装配，且装配性能满足要求3.
来料工装为已装配状态（部分组件为便于包装运输，允许拆卸后包装）4.

技术要求：
1.本面板标识的尺寸及功能要求为本套工装的关键性能要求，出厂前需对
 这些尺寸及功能进行测量与验证，并附上相应测量与验证报告

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；；
3.长椭圆形框内为重点检验尺寸
4.本色阳极氧化
5.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范

3.2

3.2 申请号 修改人 修改日期

版次
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ULTRA MINI MTOF

3.5 mm mini MTOF-SMT package with adapter

3.5 mm mini MTOF-SMT package
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NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1) DEBURR AND BREAK ALL SHARP EDGES.

2) FINISH:  250AA 125AA 63AA 32AA OR BETTER FOR ALL MACHINING FINISH.

                 CLEAR CHEMICAL CONVERSION COATING PER MIL-DTL-5541F, Type II, CLASS 3.

                 CLEAR AND DEGREASE OR ULTRASONIC CLEANING.

                 BLACK ANODIZINE TYPE II, CLASS 2, PER MIL-A-8625F.

                 CHEMICAL PASSIVATION, PER ASTM A 967.

3) PERMANENTLY MARK DWG. & REV. NO.  AT APPROX. SHOWN.

4) ALL DIMENSIONS AND THREAD FORMS INCLUDE PLATING, PAINT OR OTHER FINISHES
    AND 3D SOURCE FILE SHOULD BE CONSIDERED THE DATA MASTER.

5) INDIVIDUALLY WRAP OR BAG & MARK W/ PART & REV. NO.  FOR SHIPMENT.

6) OVAL SHAPED DIMENSIONS & NOTED FEATURES DENOTE CRITICAL ITEMS TO BE INSPECTED
    AS A MINIMUM INSPECTION REQUIREMENT.

7) REFER TO GENERAL PURCHASING SPECIFICATION DOCUMENT #D00385-GS.

8) RoHS COMPLIANCE WITH 2011/65/EU.

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.未注公差按GB/1804-m，
  未注倒角C=0.5；
3.去毛刺，锐边倒钝；
4.表面喷细沙
5.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.本色氧化
6.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.数量：件/套

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，所有尺寸为表面处理后尺寸；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

指标要求：
1.材料：Silicon
2.光学加工要求：
    A：FSR:1100GHz±10GHz@23℃±3℃ 正入射
    B：光洁度：40-20（MIL-PRF-1380B）
    C：面型： /10 @632.8nm
    D：平行度：<2''
3.光学镀膜指标要求：
   A：波长范围：1524.5nm~1572nm
   B：双面等效镀膜反射率：94.5%±0.5%（仅供参考）
   C：入射角：0~5deg
   D：FWHM:14GHz~22GHz
   E：通光孔径：>75%
4.光学性能指标要求：
  A：损耗：<1.5dB
  B：功率密度：>200mW/mm2

5.电学指标要求：
  A：a区电阻：20±4Ω
  B：a区镀层：Ti50 nm Pt 190nm（仅供参考）
  C：a区可靠性:200℃工作20年电阻变化量<15%
  D：b区表层镀层材料Au，厚度>0.2um(该区域用于粘接固定以及打金线)
  E：c区数字尺寸130umx80um（1个字的高x宽）
  F：c区数字距离“a”区边缘>30um,距离“b”区>10um边缘
6.整个器件工作温度范围-40℃~250℃
7.所有材料需要满足RoHs 6要求
8.每片产品均需要提供电子版本数据以及纸张数据：IL，FWHM，FSR
备注：所有原始数据以及电子版本数据需要保存在供应商端，需要
              时可以随时提供

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸，括弧内为参考尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

技术要求： 
1.材料N-SF11
2.S1、S2两面抛光，其余细磨
   2.1.光洁度：40/20
   2.2.面形：N≤2，△N≤0.4
   2.3. 崩边<0.3
   2.4. 有效孔径S1： 1.6，S2： 0.8
   2.5. S1面偏心≤50'
   2.6  表面不允许有各种印迹或抛光粉等脏物
3. 镀膜：
    3.1. S1、S2： AR  R<0.15%@1550 40 nm
    3.2. S3面为粘接面，S3面漏膜长度不能超过0.2nm
4.符合RoHS 6

技术要求：
1.材料N-BK7
2.加工要求
   2.1 S1、S2 面抛光   
   2.2 光洁度：40/20
   2.3 崩边：<0.1mm
   2.4 面形： /4 @632.8nm
3.镀膜
    3.1 入射偏振态：S光
    3.2 入射角35°±2°
    3.3 S1面反射率4%~6%@1525~1570nm, 透射率94%~96%@1525-1570nm
    3.4 S2面反射率<0.2%@1525~1570nm
4.符合RoHS 6

1.不允许有划痕及宽>0.05,或深>0.05的凹坑
2.表面光洁，去毛刺，所有锐边倒锐
3.表面进行本色氧化处理（按美国军标：AMS-C-5541，CLASS3）
4.在图示位置做零件图号和版本号标记
5.椭圆框内尺寸为重点尺寸，括号框内为参考尺寸，所有尺寸为表面处理后尺寸
6.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；

技术要求：
配送材料清单所列的国标件及米思米等标准件1.
材料清单数量一栏，括号内数字为需要配送的数量，非扩号内数字为本套夹具所需的同类零件数量2.
所有零件参照图示装配图或3D 图进行试装配，且装配性能满足要求3.
来料工装为已装配状态（部分组件为便于包装运输，允许拆卸后包装）4.

技术要求：
1.本面板标识的尺寸及功能要求为本套工装的关键性能要求，出厂前需对
 这些尺寸及功能进行测量与验证，并附上相应测量与验证报告

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；；
3.长椭圆形框内为重点检验尺寸
4.本色阳极氧化
5.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范

3.2

3.2 申请号 修改人 修改日期

版次
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NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1) DEBURR AND BREAK ALL SHARP EDGES.

2) FINISH:  250AA 125AA 63AA 32AA OR BETTER FOR ALL MACHINING FINISH.

                 CLEAR CHEMICAL CONVERSION COATING PER MIL-DTL-5541F, Type II, CLASS 3.

                 CLEAR AND DEGREASE OR ULTRASONIC CLEANING.

                 BLACK ANODIZINE TYPE II, CLASS 2, PER MIL-A-8625F.

                 CHEMICAL PASSIVATION, PER ASTM A 967.

3) PERMANENTLY MARK DWG. & REV. NO.  AT APPROX. SHOWN.

4) ALL DIMENSIONS AND THREAD FORMS INCLUDE PLATING, PAINT OR OTHER FINISHES
    AND 3D SOURCE FILE SHOULD BE CONSIDERED THE DATA MASTER.

5) INDIVIDUALLY WRAP OR BAG & MARK W/ PART & REV. NO.  FOR SHIPMENT.

6) OVAL SHAPED DIMENSIONS & NOTED FEATURES DENOTE CRITICAL ITEMS TO BE INSPECTED
    AS A MINIMUM INSPECTION REQUIREMENT.

7) REFER TO GENERAL PURCHASING SPECIFICATION DOCUMENT #D00385-GS.

8) RoHS COMPLIANCE WITH 2011/65/EU.

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.未注公差按GB/1804-m，
  未注倒角C=0.5；
3.去毛刺，锐边倒钝；
4.表面喷细沙
5.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.本色氧化
6.数量：件/套

技术要求:
1.材料符合RoHS 6标准；
2.带框尺寸为关键尺寸；
3.去毛刺，锐边倒钝,
  未注倒角C=0.5；
4.未注公差按GB/1804-m；
5.数量：件/套

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，所有尺寸为表面处理后尺寸；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

指标要求：
1.材料：Silicon
2.光学加工要求：
    A：FSR:1100GHz±10GHz@23℃±3℃ 正入射
    B：光洁度：40-20（MIL-PRF-1380B）
    C：面型： /10 @632.8nm
    D：平行度：<2''
3.光学镀膜指标要求：
   A：波长范围：1524.5nm~1572nm
   B：双面等效镀膜反射率：94.5%±0.5%（仅供参考）
   C：入射角：0~5deg
   D：FWHM:14GHz~22GHz
   E：通光孔径：>75%
4.光学性能指标要求：
  A：损耗：<1.5dB
  B：功率密度：>200mW/mm2

5.电学指标要求：
  A：a区电阻：20±4Ω
  B：a区镀层：Ti50 nm Pt 190nm（仅供参考）
  C：a区可靠性:200℃工作20年电阻变化量<15%
  D：b区表层镀层材料Au，厚度>0.2um(该区域用于粘接固定以及打金线)
  E：c区数字尺寸130umx80um（1个字的高x宽）
  F：c区数字距离“a”区边缘>30um,距离“b”区>10um边缘
6.整个器件工作温度范围-40℃~250℃
7.所有材料需要满足RoHs 6要求
8.每片产品均需要提供电子版本数据以及纸张数据：IL，FWHM，FSR
备注：所有原始数据以及电子版本数据需要保存在供应商端，需要
              时可以随时提供

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；
4.长椭圆形框内为重点检验尺寸，括弧内为参考尺寸；
5.完成后的零部件必须清洗干净，无油污；

技术要求： 
1.材料N-SF11
2.S1、S2两面抛光，其余细磨
   2.1.光洁度：40/20
   2.2.面形：N≤2，△N≤0.4
   2.3. 崩边<0.3
   2.4. 有效孔径S1： 1.6，S2： 0.8
   2.5. S1面偏心≤50'
   2.6  表面不允许有各种印迹或抛光粉等脏物
3. 镀膜：
    3.1. S1、S2： AR  R<0.15%@1550 40 nm
    3.2. S3面为粘接面，S3面漏膜长度不能超过0.2nm
4.符合RoHS 6

技术要求：
1.材料N-BK7
2.加工要求
   2.1 S1、S2 面抛光   
   2.2 光洁度：40/20
   2.3 崩边：<0.1mm
   2.4 面形： /4 @632.8nm
3.镀膜
    3.1 入射偏振态：S光
    3.2 入射角35°±2°
    3.3 S1面反射率4%~6%@1525~1570nm, 透射率94%~96%@1525-1570nm
    3.4 S2面反射率<0.2%@1525~1570nm
4.符合RoHS 6

1.不允许有划痕及宽>0.05,或深>0.05的凹坑
2.表面光洁，去毛刺，所有锐边倒锐
3.表面进行本色氧化处理（按美国军标：AMS-C-5541，CLASS3）
4.在图示位置做零件图号和版本号标记
5.椭圆框内尺寸为重点尺寸，括号框内为参考尺寸，所有尺寸为表面处理后尺寸
6.线性未注公差为GB/T 1804-f，未注圆角R2，未注角度公差±1°，未注尺寸参考3D；

技术要求：
配送材料清单所列的国标件及米思米等标准件1.
材料清单数量一栏，括号内数字为需要配送的数量，非扩号内数字为本套夹具所需的同类零件数量2.
所有零件参照图示装配图或3D 图进行试装配，且装配性能满足要求3.
来料工装为已装配状态（部分组件为便于包装运输，允许拆卸后包装）4.

技术要求：
1.本面板标识的尺寸及功能要求为本套工装的关键性能要求，出厂前需对
 这些尺寸及功能进行测量与验证，并附上相应测量与验证报告

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；
3.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范；

技术要求
1.去毛刺，表面光洁，锐边倒钝；
2.线性未注公差为GB/T 1804-m，未注尺寸参考3D；；
3.长椭圆形框内为重点检验尺寸
4.本色阳极氧化
5.所有的材料和组装后的产品必须满足RoHS 6规范

3.2

3.2 申请号 修改人 修改日期
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PIN 3 Long Wavelength



ULTRA MINI MTOF
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MTOF - X - XXX - XXX - XXXX 
               A      B         C         D    

A Wavelength Range C = C-Band    
L = L-Band

B FWHM Customizable Typical: 145,180,300
C Package SIP SMT DIP
D Fiber CORN1 = ZBL    

OFS01 = OFS_81161

Ordering Information


